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Благодаря перспективе использования солитонов в оптических 

устройствах, выполненных на основе фоторефрактивных кристаллов [1], 

изучение особенностей распространения световых пучков в таких средах 

является актуальной проблемой.  

В докладе экспериментально продемонстрирована возможность со-

здания канальных волноводных структур в кубическом оптически ак-

тивном фоторефрактивном кристалле Bi12SiO20 (BSO) на основе темного 

нечетного пучка. Кубический фоторефрактивный пьезокристалл BSO 

типа силленита обладает высокой светочувствительностью и является 

перспективным для создания различных устройств оптоэлектроники на 

его базе. 

Показано влияние внешнего электрического поля на распространение 

одномерного темного пучка, сформированного с помощью фазового 

транспаранта, в кубическом оптически активном поглощающем фоторе-

фрактивном пьезокристалле BSO толщиной 10 мм. Обнаружено, что при 

постепенном увеличении внешнего электрического поля, приложенного 

к кристаллу, наблюдается формирование нескольких темных полос, со-

ответствующих более высокому порядку множественных темных соли-

тонов [2]. 

Установлено, что численное моделирование с учетом пьезоэлектриче-

ского эффекта приводит к лучшему согласованию теоретических и экс-

периментальных результатов исследования особенностей распростране-

ния темного нечетного пучка в кубическом оптически активном фоторе-

фрактивном кристалле BSO, чем численные расчеты без его учета. 
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